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Тема: Фоторезистор. Управление уровнем освещенности путем 
включения или выключения светодиодов.

Цель  работы:Получите  общую  информацию  о  фоторезисте  и  получите 
практические  навыки  обработки  уровня  освещенности,  включая  или 
выключая светодиоды.

Теоретическая информация:
Полупроводниковые  элементы,  работающие  под  действием 

внутреннего фотоэффекта, называются фоторезисторами. Их также называют 
фоторезисторами на техническом языке.

Фоторезистор  (фоторезистор)  —  полупроводниковый  резистор, 
электрическое  сопротивление  которого  зависит  от  освещенности; 
оптоэлектронное  устройство.  Основной  частью  Ф.  является 
светочувствительный  полупроводниковый  слой  (сульфиды  свинца  или 
кадмия,  селенид  кадмия  и  др.)  или  полупроводниковая  пластина, 
размещенная  на  диэлектрической  основе.  Токоведущие  контакты 
(электроды)  размещены  на  слое  (пластине).  Для  предотвращения  влаги  и 
других  воздействий  Ф.  укрывают  или  герметизируют.  Относительная 
интегральная чувствительность Ф. значительно больше, но они относительно 
инерционны,  световые  показатели  нелинейны.  Ф.  применяются  при 
измерении  интенсивности  инфракрасных,  видимых,  ультрафиолетовых, 
рентгеновских и гамма-лучей, в фототелеграфной связи, звуковещательных 
устройствах, системах наблюдения, световых реле и др.

Рисунок 1. Принципиальная схема подключения фоторезистора

Вариант для выполнения задании.
№ Пин код Лампы
11 11 3
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